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摘要(译)

本发明提供的共轭聚合物具有良好的溶解性和半导电性，并且显示出高
的光致发光和电致发光效率。含有具有通式（I）结构的单体单元的代表
性聚合物 其中：Ar1和Ar2独立地选自单环，双环和多环亚芳基，亚杂芳
基，取代的亚芳基和取代的亚杂芳基; L是亚烷基，亚烯基，取代的亚烷
基，取代的亚烯基，亚杂烷基，杂亚烯基，取代的亚杂烷基，取代的亚
杂烯基，亚芳基，亚杂芳基，取代的亚芳基，取代的亚杂芳基，或它们
的组合; Q是杂原子; m为零或1; p为0或1，q为0或1，条件是当p为零时，
则q为零; x为零或1; Q1和Q2独立地选自H，芳基，杂芳基，取代的芳
基，取代的杂芳基，烷基，取代的烷基，杂烷基和取代的杂烷基，并且
Q3选自烷基，取代的烷基，杂烷基，和取代的杂烷基，条件是当m为1
时，Q1和Q2不是H;和A-是带负电的反离子。还提供了包含本发明聚合物
的电致发光和其他装置。
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